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摘要(译)

显示器可以具有以低刷新率操作的有机发光二极管显示像素的阵列。 每
个显示像素可以包括与一个或多个发射晶体管串联耦合的驱动晶体管以
及相应的有机发光二极管（OLED）。 半导体氧化物晶体管可以耦合在
驱动晶体管的漏极端子和栅极端子之间，以帮助减少在低刷新率显示操
作期间的泄漏。 可以在半导体氧化物晶体管和驱动晶体管的栅极端子之
间进一步插入硅晶体管。 一个或多个电容器结构可以耦合到半导体氧化
物晶体管的源极端子和/或漏极端子，以减小可能在半导体氧化物晶体管
关断时流过半导体氧化物晶体管的再平衡电流。 以这种方式配置，流过
OLED的任何发射电流将对半导体氧化物晶体管的阈值电压中的任何潜在
漂移不敏感。
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